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Siemens Diode BB105A Datasheet

BB 105 A, BB105B, BB105G

Silizium-Planar-Kapazitatsdioden fir den UHF/VHF-Bereich

BB 1D5 A, BB 105 B, BB 105 G sind doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-
Kapazitatsdioden in Planartechnik mit Kunststoffumhillung. Sie eignen sich beson-
ders zur Verwendung als Abstimmdioden in Fernseh-Kanalwahlern.

EB 105 A fir UHF-Kanalwahler bis 790 MHz
BB 105 B fir UHF-Kanalwahler bis B60 MHz

BB 105 G fir VHF-Kanalwahler, die Kathode ist durch einen grinen Farbpunkt
gekennzeichnet.
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BB 105 A ] 062702-B11 DY YU, [ S——
BB105 B Q62702-B12
BB 105 G | Q62702-B13 1 s &
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Gewicht etwa 0.1 g MaBe in mm
Grenzdaten | BB105A | BB105B | BB105G |
Sperrspannung U | 28 | 28 | 28 v
Umgebungstemperatur Tu -55 bis +100 *C
Kenndaten: (7, =256 °C)
Sperrstrom |
(Ug=28V, Ty=26"C) In = 50 = b0 = 50 nA,
Sperrstrom
(Ua=28V: T, =60"C) In =05 =05 =05 A
Kapazitat
(Un=1V; F=500kHz) Co 17 17.5 17.5 pF
Kapazitat .
(Ur=3V: F=500kHz) Cp 11.6 11.56 1.5 pF
Kapazitat
(Ug=25YV; F=600kHz) Cp 23bis28 | 20bis23 | 1.8bis28 | pF
Kapazitdtsverhaltnis c
Dav
(F=500kHz) C...| 4bisB 4.5 bis 6 4 bis 6 -
D25y
Serienwiderstand
(f=470MHz; Cy=9pF) 06 (=08) | 0.7 (=08) | 09(=1.2) | O

Auf Wunsch werden die Dioden als Terzette und Quartette nach Gleichlauf sortiert
zu Bestlckungssitzen zusammeangestellt,

Im Spannungsbereich Uy = 0.5 bis 25 Volt ist die Kapazititsabweichung bei
BB 105 A und BB 105 B maximal 3%, bei BB 105 G maximal 6%,
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Spannungsabhangigkeit des
Sperrstromes fp = F (L)

Ty = Parameter
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Siemens Diode BB105A Datasheet

BB 105 A, BB105B, BB105 G

Spannungsabhéngigkeit der Spannungsabhingighkedt der
ichtkapazitit Cp = f (L/g) Spemschichtkapazitit Cp = £ (Ug)
f= 600 kHz, Ty = 25*C £ 500 kHz; Ty, = 25 °C
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Spemschichikapazitdt Cp = £ (L)
f= 600 kHz: Ty = 26°C
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